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Komplementer darlingtonpar vagy

Sziklai-kapcsolas?

Dr. Fabian Tibor okl. villamosmérndk, itaf70@gmail.com

A ,béta-sokszoroz6” bipolaris
tranzisztoros kapcsolas mar ré-
gota ismert. Feltalaloja Sidney
Darlington (1906-1997) amerikai
villamosmérnok.  Talalmanya
1952-ben a Bell Telephone La-
bor-nal sziiletett (U.S. Patent
2,663,806. 1953. dec. 22.). A
szakirodalom szerint a Darling-
ton-kapcsolas két azonos tipusu,
kozvetlen csatolasa tranzisztor-
bol all (1. abra), am a szabadal-
mi igénypontok kozott a ha-
romtranzisztoros valtozat is meg-
talalhato! A kozos tokozasban
megvalositott pnp vagy npn
struktaraja félvezet6k kombina-
cioja a Darlington tranzisztor vagy
roviden a darlington (darlington-
par), az angolszasz nyelvtertle-
ten Super Transistor, Darlington
Transistor Pair. Ilyen pl. az npn
BC517, BC879, BD677, BD895,
BDX33, TIP112, ill. a pn

BC516, BC880, BD678, BD896,
BDX34, TIP117 (2. abra). A be-
integralt didda a kapcsolasi tulaj-
donsagokat javitja, védi a tran-
zisztorokat a nagy zaroéiranyu im-
pulzusoktol. A régebbi darling-
tonparoknal R1 = 1...3 kohm,
R2 = 75...200 ohm volt, az Gjabb
tipusoknal R1 = 7...10 kohm,
R2 =120...600 ohm. Az arame-
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rositési tényezojuk 1000...30
000 kozotti. A darlingtonpart
leggyakrabban emitterkoveté
uzemmodban hasznaljak. A fo-
kozat bemeneti ellenallasa eb-
ben az esetben hozzavetdlege-
sen az emitter- vagy terheldel-
lenallas és az aramerGsitési té-
nyez6 négyzetének szorzataval
egyezik meg.

A Darlington tranzisztorok-
hoz hasonl6 kapcsolastu integ-
ralt darlingtonparokat (Darlington
transistor array) is gyartanak.
Ilyen pl. az egy tokban hét darab
nyitott kollektoros npn darling-
tont tartalmazo ULNZ2002A,
SN'75468, SN75469. Az RCA ma
mar ,muzealis” CA3036 ,Dar-
lington Array” elnevezési kerek
fémtokjaban még két npn dar-
lingtonpar volt (3. abra).

A Darlington tranzisztorok hat-
ranyos tulajdonsaga a ,normal”
tranzisztorokhoz képest, hogy a
telitési kollektor-emitter feszult-
ség az aram fuggvényében nem
0,2...0,7 V, hanem 0,6...2,0 V.
A nagyobb telitési feszultség mi-
att — 6sszehasonlitva egy ugyan-
ilyen kollektoraramt normal
tranzisztorral — nagyobb a disszi-
pacio6 is. Bekapcsolasihoz leg-
alabb 1,2 V bazis-emitter feszult-

ség szukséges, mig a normal

tranzisztoroknal ez rendszerint
0,7 V. A darlingtonok kapcsolasi
ideje szintén rosszabb.

Mivel azonban mar igen kis
bazisaram mellett képes par am-
peres aramokat kapcsolni, a Dar-
lington tranzisztor idealis a logi-
kai aramkorok, processzorok al-
tal vezérelt perifériak: jelfogok,
izzo6lampak, motorok, magnes-
szelepek stb. mtkodtetésére.

Van azonban egy masfajta
aramkori elrendezés is, melynél
a bekapcsolashoz 0,6 V is ele-
gend6. Ez az an. komplementer
darlington kapcsolas, melyet az
angolszasz irodalom Sziklai-
kapcsolasként  (Sziklai  pair,
Complementary Feedback Pair) em-
lit. George Clifford Sziklai
(Sziklai Gyorgy) budapesti szi-
letésti amerikai villamosmérnok
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